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Opis Przedmiotu Zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa kamer cyfrowych do pomiaru parametréw wigzek laserowych wraz z akcesoriami w podziale na czesci

Czescé I: Kamery dla wigzek VUV/EUV i DUV z obiektywem

1. Kamera do wizualizacji wigzki laserowej VUV/EUV w prézni (1szt)

Lp. Parametr Wymagany
1 Typ sensora sCMOS PulSar
2 Kolor Monochromatyczna
3 Rozdzielczo$¢ Min. 2048x2048 pikseli
4 Rozmiar pixela 6.5um x 6.5um lub mniej
5 Wielkos$¢ sensora/przekatna 13.3x13.3 mm/ 18.8 mm lub wiecej
6 Poziom szuméw (med.) 1.9 med e- lub nizej
7 Zasieg dynamiczny 26 667 : 1 lub lepiej
8 Sprawnos¢ kwantowa >95% @ 2.28 nm
9 Zakres spektralny minimum 1nm do 1100nm (1.2 keV do 1.1 eV)
10| chosuenedetior e e o™ 1
11 Prad ciemny 0.6 e-/pixel/s dla -15°C lub nizej
12 Dostep do sensora otwarty
13 Zfacze chtodzenia wodnego TAK
14 Mozliwos$¢é synchronizacji pracy kamery z sygnatem zewnetrznym TAK
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15 Liczba klatek na sekunde Min 40fps przy petnej rozdzielczosci

16 Czas ekspozycji/migawki Zakres minimum 10us - 20s

17 Zakres dynamiki A/D 16 bit lub wiecej

18 Szybkos¢ zapisu 184 Mpixel/s lub wiecej

19 Podtaczenie prézniowe Flansza CF100

20 Praca w warunkach prézniowych 1x107 mbar lub nizej

21 Certyfikat CE tak

22 Interfejs cyfrowy do komputera: Minimum USB 3.1 Gen 1
e  Zastona zabezpieczajaca,
e  karta interfejsu USB,

23 W zestawie minimum e  Przewody do podtaczenia kamery z komputerem min 2m dtugosci

e  Zewnetrzny zasilacz typu DC do zasilania kamery

systemem Windows

e  Dotaczone oprogramowanie do obstugi oferowanej kamery zgodne z

2. Kamera do wizualizacji wigzki laserowej DUV wraz z kompatybil

nym obiektywem (1szt)

Lp. Parametr Wymagany
Kamera DUV
1 Typ matrycy/sensora back illuminated sCMOS
2 Kolor Monochromatyczna
3 Rozdzielczos¢ 2048x2048 pikseli
4 Rozmiar piksela 6.5um x 6.5um lub mniej
5 Wielkos$¢ sensora/przekatna 13.3x13.3 mm/ 18.8 mm lub wiecej
. , . 1.87mede-/1.9rmse-
6 Poziom szuméw (med.) maksimum 1.1mede-/1.2 rmse- tryb “low light”
. . 26 667 : 1 (88.5 dB) lub lepiej
Z
7 asieg dynamiczny 1636 :1 (64 dB) lub lepiej w trybie , low light”
8 Sprawnos¢ kwantowa minimum 90 % dla 550 nm, 46 % dla 240 nm
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9 Zakres spektralny minimum 190 nm - 1100 nm
10 Prad ciemny 42 e-/pixel/s dla 21°C w temp. pokojowa
11 Chtodzenie pasywne
12 Dodatkowe tryby minimum “lightsheet scanning” oraz “low light”
13 Liczba klatek na sekunde Min 40fps przy petnej rozdzielczosci
14 Czas ekspozycji/migawki Zakres minimum 21 ps — 500 ms
15 Zakres dynamiki A/D 16 bit lub wiecej
16 Szybkos$¢ zapisu 184 Mpixel/s lub wiecej
17 Zasilanie Przez USB Typ-C
18 Rodzaj podtaczenia obiektywu C-mount z adapterem na F-mount,
19 Certyfikat CE tak
20 Interfejs cyfrowy do komputera: Minimum USB 3.1 Gen 1
e  karta interfejsu USB,
e Kabel zasilajgcy minimum 2m
e  Kabel wyzwalajgcy SMA-BNC, 5m
21 W zestawie minimum e  Kabel USB 3.1 podtgczenie typu A-C, dt 5m
e Aktywny kabel USB 3.1 podtgczenie typu C-C, df. 10 m
e  Dotaczone oprogramowanie do obstugi oferowanej kamery zgodne z
systemem Windows
Obiektyw DUV
1 Dtugosc¢ ogniskowej minimum 105.2mm
2 Liczba F (o°) F4.5
3 Dtugosc fali referencyjna 546.07 nm
4 Zakres dtugosci fal pracy Min 220 - 900 nm
5 Odlegtosc¢ pracy o0 - 273.9 mm lub wiecej
6 Typ montazu Minimum F
7

Skale apertury

Minimum 4.5; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32
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Zakres powiekszen oo - -0.5x
9 Rozmiar obrazu Srednica 43.2mm
10 Odlegtosc flansza do obrazu 46.5mm
1 Apertura Numeryczna (NA) 0.037 dla powiekszenia x0.5

Czes¢ lI: Uktad pomiaru profilu wigzki laserowej UV i He-Ne wraz z niezbednymi akcesoriami.

1. Kamera CMOS profilometru wraz z oprogramowaniem mierzgcym profil wigzki (szt. 3)

Lp. Parametr Wymagany
1 Format 1/1.8”
2 Zakres spektralny Min 190nm do 1100nm (w zakresie 190nm - 350nm z konwerterem UV)
3 Obszar aktywny Min 7.06mm x 5.3mm
4 Zakres pomiaru Srednicy wigzki laserowej Min od 34.5um do 5.3mm (dla wigzki typu ,flat-top”)
5 Rozmiar piksela Max 3.45um x 3.45um
6 Rozmiar matrycy w pikselach Min 2048 x 1536 (piksele efektywne)
7 Minimalny zakres dynamiki systemu 72 dB
8 Liniowos¢ z moca <1%
9 Doktadnos$¢ pomiaru szerokosci wigzki 1+2% lub lepsza
10 Liczba klatek na sekunde w trybie 12-bitowym Min 24 kl./s przy petnej rozdzielczosci
11 Kontrola wzmocnienia Min zakres 1.46 dB do 256 dB
12 Wyzwalanie Wyzwalanie sprzetowe / programowe i wyjscie stroboskopowe
13 Intensywnos¢ nasycenia 32uW/cm?2 dla 633nm, 500uW/cm?2 dla 1064nm lub wieksza
14 Najnizszy mierzalny sygnat 0.2nW/cm?
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15 Prog obrazen (prég zniszczenia szkta filtréw) 50W/cm? / 0.1)/cmZ; < 100ns szerokos¢ impulsu lub wiecej
16 Prog braku dystorsji termicznej 5W/cm?(z filtrem neutralnej gestosci) lub wyzej
17 Rozmiary maksymalne 50 mm x 50 mm x 25 mm
18 Odlegtos¢ powierzchni matrycy od powierzchni obudowy 4.5+0.11mm
19 Montaz optyki Mocowanie minimum na gwint CS (1-32 UNF-2B)
20 Gwint mocujacy kamere Min 2 podtaczenia na gwint M3x0.5 z jednej strony
21 Interfejs komputerowy USB 3.0
29 Akcesoria w zestawie z kamera KabeIlL’JSB 3.0, kabel wyzwalacza i 3 filtry ND (z ang. Neutral Density — neutralna
gestosc)
Detekcja potozenie srodka plamki laserowej i potozenia maksimum
intensywnosci
Szerokosc¢ wigzki:
e Metoda D4sigma
e Metoda Knife Edge 90/10
e Metoda Knife Edge (poziom wybrany przez uzytkownika)
e Procent piku (odniesienie wybierane przez uzytkownika)
e Procent catkowitej energii (odniesienie wybierane przez uzytkownika)
23 Oprogramowanie profilometryczne o minimalnych parametrach Srednica wiazki:

e Srednia $rednica (pomiar oparty o szeroko$¢ x/y)

e Metoda D4sigma

Pomiar eliptycznosci:

e Eliptyczna orientacja

e  Eliptycznos¢

e Ekscentrycznosé

Obliczenia ilosciowe i podstawowe wyniki zgodnie z ISO 11145,
11146-1/-3 113694

2- i 3-wymiarowe profile wigzki laserowej




2. Akcesoria do kamery z punktu 1 czesci ll
a. Uktad wizualizujgcy wigzke UV w stosunku 1:1 (1szt) wraz z opcjonalnym matym (1szt) i duzym (1szt) klinowym dzielnikiem wigzki
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Lp. Parametr Wymagany
Uktad wizualizujacy wigzke UV w stosunku 1:1 (1szt)
[30.8mm]
Q] 1.2%in
[ | [15‘/:"rw’wm]
Szkic z wymaganymi wymiarami [mm] urzadzenia z opcjonalnym matym ‘ i
1 dzielnikiem wiazki TOR WIAZKI
[120.8mm]
[T?m_ﬂ“] 4.76in r‘i [47.8mm] __ _|
2.87in 1.88in
(s [ (o)
,szm
. Dotaczony opcjonalny maty i duzy dzielnik wigzki oraz inne akcesoria
2 W zestawie . . . . Lo
dopasowujace go do kamery z punktu 1 czesci Il opisu przedmiotu zamdwienia
3 Skalowanie wigzki UV Obrazowanie 1: 1 z uwzglednionym wspédtczynnikiem korekcji + 2%
4 Rozdzielczos$¢ obrazowania UV Min 35um x 35um
5 Zakres spektralny konwersji UV Min 193 do 360nm
6 Minimalny sygnat konwersji UV Ok. 1pJ/cm? z pustym filtrem lub mniej
,, . . Ok. 15mJ/cm? dla 193nm, ok. 20mJ/cm? dla 248nm lub wiecej (z dotgczonym
7 Intensywnos¢ nasycenia konwersji UV . . . . S .
filtrem, 20 razy wieksze z opcjonalnym klinowym dzielnikiem wiazki )
Minimum: $rednica 18 mm (efektywny rozmiar pomiaru Srednicy wigzki jest
8 Apertura efektywna konwertera UV ograniczony do wymiaréw matrycy CCD kamery opisanej w punkcie 1 czesci Il
opisu przedmiotu zamowienia)
P . 3 . 7z 2 . . 2
9 Prog zniszczenia Minimum: Srednia gestos¢ mocy 100W/cm? lub energia impulsu 2J/cm? z

opcjonalnym klinowym dzielnikiem wiazki;

Opcjonalny maty klinowy dzielnik wigzki (1szt)
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1 Kat odbicia od klinowego dzielnika wigzki 45 stopni (normalna do powierzchni)
2 Materiat optyczny Topiona krzemionka utwardzana UV (z ang. UVFS)
3 Apertura optyczna Srednica 15mm lub wiecej
4 Zakres spektralny klinowego dzielnika wigzki Min 193-2500nm
Wspdtczynnik odbicia klinowego dzielnika wigzki sredni dla polaryzacji Si P:
5 <6%
(S+P)/2
6 Sposdb montazu Podtaczenie gwintowane typu C (gwint 1.00"-32)
Opcjonalny duzy klinowy dzielnik wigzki (1szt)
1 Kat odbicia od duzego klinowego dzielnika wigzki 45 stopni (normalna do powierzchni)
2 Materiat optyczny Topiona krzemionka utwardzana UV (z ang. UVFS)
3 Apertura optyczna Srednica 30mm lub wiecej
4 Zakres spektralny klinowego dzielnika wigzki Min 193-2500nm
Wspétczynnik odbicia klinowego dzielnika wigzki $redni dla polaryzacji Si P:
5 <6%
(S+P)/2
b. Uktad wizualizujgcy wigzke VIS/NIR z 4x redukcjg obrazu (2szt)
Lp. Parametr Wymagany
1 Wymiary maksymalne Srednica 60mm dtugoséé 94mm
5 W zestawie Dotaczone akcesoria dopasowujgce go do kamery z punktu 1 czesci Il opisu

przedmiotu zamodwienia

4-korotna redukcja (dla kamery z punktu 1 czesci Il opisu przedmiotu

3 Skalowanie wigzki VIS/NIR .
zamowienia)

4 Doktadnos¢ redukcji wigzki 1 3% lub lepiej
5 Zakres spektralny konwersji VIS/NIR Minimum od 360nm do 1100nm
6 Apertura wejsciowa minimum Srednica 50 mm,

7 Prég zniszczenia energia impulsu 30mJ/cm? (dla impulsu nanosekundowego) lub wiecej
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Mniej niz 1% dla 80% srednicy

8 Poziom znieksztatcen wigzki
9 Pokrycie antyrefleksyjne optyki Zoptymalizowane dla 532nm oraz 1064nm
c. Kompaktowy system prébkowania wigzki (2 sztuki)
Lp. Parametr Wymagany
=Lzl
Lo (.camm] oy L Gamm) L sone]
‘ T ‘|l '
Szkic z wymaganymi: wymiarami [mm], gwintami i podtgczeniami “ e —] — lrogmr] -
ymaganymi: wymiarami [mml, g pocia . o |Y Y £ T | A ' Y
1 systemu probkowania wigzki laserowej. Oznaczenia na obudowie zn | A !
pokazane schematycznie l — e e
s gzoed ! T
ﬁu[ﬂgzgé":] L 035-40 Uni-28 ¥ 500
[s0.05mm]
[s7.15mm]
.
legoon] (T
i ot
Kompaktowy system prébkowania wigzki to zamkniety w jednej obudowie uktad
2 Opis systemu sktadajacy sie z: dwdch klinowych dzielnikow wigzki, zestawu filtréw neutralnej
gestosci
3 Montaz kamery Montaz typu C (gwint 1.00"-32 zewnetrzny)
4 Gwint na wejsciu systemu Montaz typu C (gwint 1.00"-32 wewnetrzny)
5 Wyjscie za pierwszym (port 1) i drugim (port 2) klinowym dzielniku Montaz typu SM1 (1.035”-40 wewnetrzny)

wigzki
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Z opisem tekstowym i graficznym kazdego wejscia i wyjscia (procz wyjscia kamery) w

6 Obudowa jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ potaczenia dwoch systemow probkowania wigzki laserowej w jeden
7 Modularnos¢ poprzez podtgczenie wyjscia kamerowego jednego systemu do wejscia drugiego
systemu

8 Zakres spektralny systemu Minimum 190-2500nm
9 Materiat klinowych dzielnikéw wigzki systemu Topiona krzemionka utwardzana UV (z ang. UVFS)
10 Pokrycie antyrefleksyjne klinowych dzielnikow wigzki systemu Bez pokrycia, srednie odbicie od powierzchni kazdego dzielnika 4%
11 Czysta apertura wejsciowa 17.5mm lub wiecej
12 Odbicie catkowite systemu 0.16% lub mniej
12| esowion o e N e oty 7 1
7N P ———— e oo oo (008007 e
15 Prég zniszczenia dla klindw UVFS 10MW/cm? i 20 J/cm?

3. Szczelinowy, skanujgcy profilometr laserowy do pomiaru szerokosci wigzki gaussowskiej w ognisku (szt. 1)

Lp. Parametr Wymagany
1 Szerokos¢ szczeliny Maks. 1.8 um
2 Zakres dtugosci fal Min 190nm do 1100nm
3 Rozmiar apertury optycznej Min 3.5mm
4 Zakres pomiaru $rednicy wigzki laserowej 1/e2 Min 7um do 2.3mm
5 Rozdzielczos$¢ prébkowania przestrzennego Min zakres 5.3nm do 18.3 um
6 Czestotliwosci skanowania Min 1.25, 2.5, 5, 10 i 20Hz
7 Rodzaje laseréw, ktére mozna mierzy¢ Minimum: mocy ciagtej i impulsowe
8 Interfejs komputerowy Min USB 2.0
9 Cyfryzacji sygnatu Min. 16bit
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10 Maksymalna czestotliwos¢ aktualizacji 20Hz

11 Rozmiary maksymalne gtowicy pomiarowe;j Walec 85mm dtugosé i 115mm Srednica

12 Rodzaj napedu skanowania Szczotkowy DC
Pozwalajgce na wizualizacje profilu wigzki laserowej, wyznaczenie 2-i 3-

13 Oprogramowanie profilometryczne wymiarowych profili wigzki laserowej; obliczenia zgodne z ISO 13694, I1SO
11146 oraz wspierajacy automatyke min typu ,ActiveX”

14 Kompatybilnoé¢ z kompaktowy system prébkowania wigzki z punktu 2c. czesci Il specyfikacji
montaz typu C

15 Montaz optomechaniczny Min na gwint imperialny 1/4-20 oraz metryczny M6x1.0

Czesc lll: Wysokorozdzielczy uktad pomiaru profilu wigzki oraz parametru jakosci wigzki M2 wraz z niezbednymi akcesoriami.

1. Uktad kamery CMOS profilometru wraz z kotem filtrow ND i oprogramowaniem mierzgcym profil wigzki (szt. 1)

Lp. Parametr Wymagany

1 Rodzaje laseréw, ktére mozna mierzy¢ Minimum: mocy ciagtej i impulsowe

2 Zakres pomiarowy dt. fal zestawu z filtrami ND Min 245 - 400 nm

3 Maksymalny obszar apertury Min 14.13 mm x 10.32 mm

4 Zakres pomiaru Srednicy wigzki laserowej Min zakres 20 pm - 10.0 mm

5 Rozmiar piksela Maks. 3.45 um x 3.45 um

6 Rozmiar matrycy w pikselach Min . 4096 x 2992 piksel

7| vt gt e oo 7] il
8 Zakres czasu ekspozycji Min. 25 us - 500 ms

9 Parametr SNR <71dB

10 Liczba klatek na sekunde Min 1.5 fps dla petnej rozdzielczosci

11

Zares wzmocnienia

Min 0to 12 dB
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TTL, podtaczenie SMA, zakres min sygnatu niskiego 0 do 0.4 V; zakres min

12 Wyzwalanie zewnetrzne sygnatu wysokiego : 2.4V do 5.5.V

13 Rozmiary maksymalne z kotem flitrow ND Wys 100 mm x szer 90 mm x gte 35 mm

14 Montaz optyczny Gwint wewnetrzny SM1(@1.035-40)

15 Kompatybilnos¢ Z systemem klatkowym 30mm firmy Thorlabs

16 Gwinty mocujacy kamere Min trzy metryczne M6x1.0

17 Interfejs komputerowy Min. USB 3.0

18 Zasilanie min przez USB

19 Kabel USB (potgczenie komputer — kamera); zestaw filtrow ND absorpcyjnych:

Akcesoria w zestawie z kamera 20 dB, 30 dB, 40 dB (zakres spektralny 400 - 650nm) oraz odbiciowych: 20 dB,

30 dB, 40 dB (zakres spektralny 200-1200nm)

20 Pomiary 2- i 3-wymiarowe profilu wigzki, rodzaje pomiaréw (4-sigma, 1/e2),

. . L pomiary M2 i rozbieznos$ci zgodne z 1SO 11146, pomiar stabilnosci potozenia
Oprogramowanie profilometryczne o minimalnych parametrach . . . , . . . .
maksimum szczytu, pomiar eliptycznosci, pomiary dopasowania do profilu
Gaussa i Bessla
2. Szczelinowy, skanujacy profilometr laserowy do pomiaru szerokosci wigzki gaussowskiej w ognisku (szt. 1)

Lp. Parametr Wymagany

1 Szerokos¢ szczeliny Minimum dwie wartosci 5um i 25um

2 Zakres dtugosci fal Min 200nm do 1100nm

3 Rozmiar apertury optycznej Min 9mm

4 Zakres pomiaru $rednicy wigzki laserowe;j Min 2.5 um do 9mm

5 Rozdzielczos$¢ prébkowania przestrzennego Min zakres 0.12 um do 1.24 um (zalezna od czestotliwosci skanowania)

6 Czestotliwosci skanowania Min zakres 2-20Hz (Stale Zmienna)

7 Rodzaje laseréw, ktére mozna mierzy¢ Minimum: mocy ciagtej i impulsowe

8 Interfejs komputerowy Min USB 2.0

9 Cyfryzacji sygnatu Min. 15bit

10 Czestotliwos¢ probkowania Min. zakres 0.2872 - 2.0 MHz
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11 Rozmiary maksymalne gtowicy pomiarowe;j Walec 60mm dtugosé i 125mm Srednica

12 Metody skanowania Minimum metoda ,,skanowanie szczeling” oraz metoda , krawedz noza”
Pozwalajgce na minimum: wizualizacje profilu wigzki laserowej x-y, pozycje

13 Oprogramowanie profilometryczne szczytu, pseudo profil 3D, zgodne z ISO 11146 (szerokos¢ wigzki, kat

rozbieznosci i wspoétczynnik propagacji wigzki)

14 Kompatybilnosé¢

Z uktadem mierzgcym jakos¢ wigzki M2 w pkt. 3 czesci lll specyfikacji

15 Montaz optomechaniczny

Min na gwint jeden metryczny M6x1.0 i jeden M4x0.7

3. Akcesoria do pkt 1i 2 czesci lll specyfikacji
a. Uktad do pomiaru parametru jakosci wigzki M2

Lp. Parametr

Wymagany

1 Zakres dtugosci fali

Minimum 250nm do 600nm (zakres samego uktadu pomiarowego bez
detektorow)

2 Kompatybilnosé¢

Minimum z detektorami z pkt. 1 i 2 czesci Ill specyfikacji

3 Zakres ruchu linii translacyjnej Min. 100mm

4 Szybkos¢ ruchu linii translacyjnej Min. 500mm/s

5 Efektywny zakres przesuniecia Min 200mm (min -100mm do +100mm od punktu ogniska soczewki)
6 Ogniskowa soczewki 250mm +/-0.001mm

7 Wysokos$¢ osi optycznej Maks. 70mm (bez dodatkowych nég)

8 Zakres pomiaru M2

>=1 (bez gérnego limitu)

9 Rodzaje laseréw, ktére mozna mierzy¢ Minimum: mocy ciagtej i impulsowe

10 Doktadnos¢ pomiaru parametru M2 15 % w zaleznosci od uzytej optyki | zestrojenia elementéw
11 Minimalne wykrywalny kat rozbieznosci <0.1 mrad

12 Wymiary maksymalne bez detektoréow 300mm x 175mm x 110mm

13 Montaz do stotu

Bezposrednio lub za pomoca 5 otworéw gwintowanych M6x1.0 pod nogi.
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Minimum:

Dwie soczewki o ogniskowej f-250mm, jedna z pokryciem
antyrefleksyjnym na zakres minimum 245-400nm, druga na zakres
350-700nm w obudowie utatwiajgcej szybkg wymiane

14 Dodatkowe komponenty e Jeden laser kalibrujacy
e  Dwa kable USB 2.0 A do Mini B o réznej dtugosci
e Jeden zasilacz sieciowy
e  Pojednym adapterze do montazu gtowic pomiarowych z punktu 1i 2
czesci lll specyfikacji
b. Kompaktowy system prdobkowania wigzki (4 sztuki)
Lp. Parametr Wymagany
[e) |
o 1
1
‘ A ’/’C o = o !
[} )
Szkic z wymaganymi: wymiarami [mm], gwintami i podtgczeniami i ° @@
1 systemu prébkowania wigzki laserowej. Oznaczenia na obudowie :

pokazane schematycznie
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Kompaktowy system prébkowania wigzki to zamkniety w jednej obudowie uktad

2 Opis systemu sktadajacy sie z: dwdch klinowych dzielnikdéw wigzki,
3 Gwinty na wejsciu i wyjsciu SM1 (1.035-40) wewnetrzny

4 Xv\li\;jzs'li:iie za pierwszym (port 1) i drugim (port 2) klinowym dzielniku SM1 (1.035-40) wewnetrzny

5 Obudowa z:gr?lesljlr('?n:tekstowym i graficznym kazdego wejscia i wyjscia w jezyku polskim lub
6 Zakres spektralny systemu Minimum 200-2000nm

7 Materiat klinowych dzielnikéw wigzki systemu Topiona krzemionka utwardzana UV (z ang. UVFS)
8 Pokrycie antyrefleksyjne klinowych dzielnikow wigzki systemu Bez pokrycia,

9 Czysta apertura wejsciowa i wyjsciowa Min. $rednica 19mm

10 Prdg zniszczenia dla klindw UVFS 10 kW/cm2, 15 J/cm?2

11 Jako$é powierzchni klinow 20-10 S-D lub lepiej

12 Ptaskos¢ powierzchni klindw <\/4 dla dt. fali 633 nm

13 Kat odbicia od powierzchni kazdego z klindw 90° £ 10° arcmin

c. Laser He-Ne wizualizujgcy niewidzialne wigzki laserowe UV i IR (2 sztuki)

Lp. Parametr Wymagany

1 Typ laser Gazowy, hel-neon

2 Dtugosc fali 632.8nm

3 Polaryzacja 500:1 lub lepiej

4 Moc wyjsciowa Min 21mW

5 Srednicy wyjsciowa wigzki laserowej (TEMgo, 1/€2) 0.7mm £ 3%

6 Rozbiezno$¢ wigzki (TEMgo) 1.15mrad * 3%

7 Maksymalne szumy RMS w pasmie 30Hz do 10MHz 0.5%
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8 Wymiary maksymalne gtowicy 44.2mm Srednica i 635mm dtugosé
9 Dtugosc kabla pomiedzy gtowica a zasilaczem Min 1.5m
Ch i . . W zakresie +0.01cala mierzac od srodka do zewnatrz cylindra oraz réwnolegle do $cian
10 Doktadnos¢ wyjscia wigzki laserowej z gtowicy . .
cylindra z dopuszczalnym odchyleniem kata +1 mrad
11 Napiecie pracy gtowicy lasera 3800vVDC +100 V
12 Prad pracy gtowicy lasera 6.5mA £0.1 mA
Gtowica lasera, zasilacz lasera o wymiarach maksymalnych 250mm x 150mm x 60mm,
wyposazony w wskaznik LED pracy lasera, zatacznik kluczowy dwupozycyjny (wiacz,
13 W zestawie wytgcz), zestaw kluczy do zatgcznika, wejscie do kabla zasilajgcego w standardzie
europejskim wraz z kablem zasilajgcym i wejscie do podtaczenia zdalnego interloka
wraz z wtyczkg zwierajaca
Minimum w manualna przestona wigzki oraz 4 otwory gwintowane M3x0.5m na
wyijsciu lasera jak na zatgczonym ponizej schemacie do podfaczenia dodatkowej
optomechaniki
0.97in
[24.7mm]
(TYP.) _
©1.74in
14 Wyposazenie gtowicy @ 1.38in [44 2mm:|

[35mm]

@0.25in

4X M3X0.5 [6.4mm]




